   Мультиметр АКТАКОМ АММ-1012.Технические характеристики

   Напряжение    постоянного тока.

	Диапазон измерений
	Значение единицы младшего разряда (е.м.р.)
	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
	Примечание

	200 мВ
	0,01 мВ
	±(0,05%Uизм + 5 е.м.р.)
	Входной импеданс: 2 МОм
Защита: 250 Впик пост. или перем. тока

	2 В
	0,1 мВ
	
	Входной импеданс: 10 МОм
Защита: 1000 Впик пост. или перем. тока

	20 В
	1 мВ
	
	

	200 В
	10 мВ
	
	

	1000 В
	0,1 В
	±(0,1%Uизм + 3 е.м.р.)
	


Измерение силы постоянного тока
	Диапазон измерений
	Значение единицы младшего разряда (е.м.р.)
	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
	Примечание

	200 мкА
	0,01 мкА
	±(0,5%Iизм + 4 е.м.р.)
	Макс. падение напряжения 200 мВ

	2000 мкА
	0,1 мкА
	
	

	20 мА
	1 мкА
	
	

	200 мА
	10 мкА
	±(0,8%Iизм + 6 е.м.р.)
	

	20 А (не более 10 с)
5 А (непрерывно)
	1 мА
	±(2,0%Iизм + 15 е.м.р.)
	


Измерение напряжения переменного тока, TrueRMS (синусоидальный сигнал)

	Диапазон измерений
	Диапазон частот
	Значение единицы младшего разряда (е.м.р.)
	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
	Примечание

	200 мВ
	40-1000 Гц
	0,01 мВ
	±(1%Uизм + 25 е.м.р.)
	Входной импеданс: 2 МОм
Защита: 250 Впик

	2 В
	
	0,1 мВ
	±(0,8%Uизм + 25 е.м.р.)
	Входной импеданс: 10 МОм
Защита: 1000 Впик

	20 В
	
	1 мВ
	
	

	200 В
	
	10 мВ
	
	

	750 В
	
	0,1 В
	±(1,2%Uизм + 25 е.м.р.)
	


Измерение силы переменного тока, TrueRMS (синусоидальный сигнал)

	Диапазон измерений, мА
	Диапазон частот
	Значение единицы младшего разряда (е.м.р.)
	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
	Примечание

	20 мА
	40-1000 Гц
	1 мкА
	±(1,5%Iизм + 15 е.м.р.)
	Макс. падение напряжения 200 мВ

	200 мА
	
	10 мкА
	
	

	20 А
	
	1 мА
	±(2,5%Iизм + 35 е.м.р.)
	


Измерение электрического сопротивления постоянному току
	Диапазон измерений
	Значение единицы младшего разряда (е.м.р.)
	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
	Примечание

	200 Ом
	0,01 Ом
	±(0,4%Rизм + 10 е.м.р.)
	Напряжение открытого контура <1,5 В
Защита: 250 Впик пост. или перем. тока

	2 кОм
	0,1 Ом
	±(0,4%Rизм + 5 е.м.р.)
	

	20 кОм
	1 Ом
	
	

	200 кОм
	10 Ом
	
	

	2 МОм
	100 Ом
	
	

	20 МОм
	1 кОм
	±(1,2%Rизм + 25 е.м.р.)
	

	200 МОм
	10 кОм
	±(5,0%Rизм +45 е.м.р.)
	


Измерение электрической емкости
	Диапазон измерений
	Значение единицы младшего разряда (е.м.р.)
	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
	Примечание

	20 нФ
	1 пФ
	±(4,0%Сизм + 50 е.м.р.)
	Защита: 250 Впик пост. или перем. тока

	200 нФ
	10 пФ
	
	

	2 мкФ
	100 пФ
	
	

	20 мкФ
	1 нФ
	
	

	200 мкФ
	10 нФ
	
	

	2 мФ
	100 нФ
	
	


Измерение частоты
	Диапазон измерений
	Значение единицы младшего разряда (е.м.р.)
	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
	Входная чувствительность
	Примечание

	20 Гц
	0,001 Гц
	±(0,1%Fизм + 3 е.м.р.)
	1,5…10 Вскз
	Защита: 250 Впик пост. или перем. тока

	200 Гц
	0,01 Гц
	
	
	

	2 кГц
	0,1 Гц
	
	
	

	20 кГц
	1 Гц
	
	
	

	200 кГц
	10 Гц
	
	
	

	2 МГц
	100 Гц
	
	
	


Измерение проводимости

	Диапазон измерений
	Значение единицы младшего разряда (е.м.р.)
	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности

	(0,1…100) нСм
	0,1 нСм
	±(1%Jизм + 30 е.м.р.)


Измерение коэффициента усиления транзисторов

	Диапазон измерений
	Примечание

	0…1000
	Тестовый ток 10 мкА, напряжение коллектор-эмиттер 1,5 В


Тест диодов и проверка неразрывности цепи

	Режим
	Параметры
	Примечание

	Тест диодов
	Тестовый ток около 1 мА, напряжение около 3 В
	Защита: 250 Впик пост. или перем. тока

	Проверка неразрывности цепи
	Звуковой сигнал при сопротивлении 50±20 Ом, напряжение около 3 В
	


